LEU 460, Elteknik, Lasperiod 1, hosten 2016, preliminar veckoplanering for forelasningar & évningar

v.35 v.36 v.37 v.38
Kursintro och repetition av EM-falt: Gauss lag MOS transistor EM-falt
elldra/elkretsteori MAN 13-15 OVN OVN
MAN 13-15 MAN 13-15 MAN 13-15
Vaxelstrom MOS transistor Bipolartransistor EM-falt: Kondensator,
(komplexa metoden (transistoregenskaper) (forstarkarsteg) forskjutningsstrom
effektanpassning) TIS 10-12 TIS 10-12 TIS 10-12

TIS 10-12

Vaxelstrom (Resonans, Q-

MOS transistor

Bipolartransistor

EM-falt: Linjarmotor &

varde) OVN OVN generator, induktion,
ONS 8-10 ONS 13-15 Faradays lag

ONS 10-12 ONS 10-12

Vaxelstrom LAB O EM-falt: Amperes lag EM-falt

OVN Gr. A +B ONS 10-12 TORS 13-15 OVN

ONS 13-15 ONS 13-15

OP-forstarkare (icke-ideal + LAB 1 EM-falt: Poyntingvektorn, LAB 2

frekv.beroende) Gr. ATOR 8-12 overforing av effekt Gr. ATOR 8-12

FRE 8-10

Gr.BTOR 13-17

FRE 10-12

Gr.BTOR 13-17

OP-forstarkare
OVN
FRE 10-12

MOS transistor
(forstarkarsteg, beraknings-
modeller) FRE 10-12




v.39 v.40

v.41

v.42

EM-falt:
Induktor
MAN 13-15

LAB 3
Gr. ATIS 8-12

Magnetiska kretsar
+ OVN
MAN 9-12

LAB 3
Gr. B ONS 8-12

LAB 4
Gr. ATOR 8-12
Gr.BTOR 13-17

OVNING, REPETITION,
FRAGESTUND
ONS 9-12




